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O trioxido de tungsténio (WO3) é um semicondutor tipo n no qual os
transportadores majoritarios (aqueles em maior concentragdo) sdao os elétrons.
Exibe propriedades quimica e fisica que o tornam adequado para aplicacdes
como revestimentos eletrocrémicos, optocroémicos, gasocrémicos, sensores, além
de ser considerado um bom material catalitico. Filmes de WOx podem ser
preparados por uma grande variedade de técnicas de deposi¢cdo, produzindo
materiais com diferentes propriedades fisicas e quimicas. Independente da
técnica empregada o desafio € adquirir o controle da nanoestrutura do oxido. A
proposta deste trabalho € a obtengéo de filmes finos de WOg3 através da técnica
de anodizagdo em solugdo de eletrélito. Foi observado que a natureza do
eletrélito é responsavel por diferentes graus de estruturagdo. A fim de obtermos
estruturas nanoporosas altamente organizadas, propomos a realizacdo dos
experimentos de anodizacdo de folhas de tungsténio com area de 1 cm?, fixas
sobre cobre e submetidas a um potencial de 60 V. O eletrdlito utilizado neste
trabalho foi fluoreto de sédio 0,2 %. A caracterizacdo envolve, além da medida
das espessuras em fungao do tempo, a caracterizacao estequiométrica através da
técnica de reflectancia de raios X, analise por microscopia eletrdnica de varredura
e das diferentes estruturas produzidas. (CNPqg/552197/2011-4)
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